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摘要(译)

提供了一种形成多晶TFT LCD的工艺，从而大大降低了制造成本和时
间。该工艺包括以下步骤：执行第一掩模工艺以限定栅极导电区域，连
续形成绝缘层，非晶沟道半导体层，催化层和掺杂半导体层，执行第二
掩模工序以去除半导体层的部分用于限定电极区域的催化层，通过催化
层进行热处理以分别将电极区域和非晶半导体沟道层转换为源/漏区域和
晶体半导体沟道层，执行第三掩模工艺以定义数据线，执行第四掩模过
程以形成接触孔，并执行第五掩模过程以限定透明像素电极区域，从而
形成TFT。
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